
پلاسمای تخلیه سد دی در ساخت دستگاه های  ماده دی الکتریک ثیرتا  ارزیابی مقایسه ای
 SDBDالکتریک سطحی 

 
 

 ی فیشر  یکمال حاج  ،یگ یحسن ب یعل ان،ی، حسن مهدکنازه زاده یتق  برزیفر ،ییآقاملا یمحمدمهد

 ران یتهران، ا ،یپلاسما، دانشگاه خوارزم پژوهشکده

 کیالکتر  یهر دو آن ها توسط  ماده د  ای  کیسرد شامل دو الکترود رسانا که     یسطح  ک یالکتر  یسد د  هیتخل  یپلاسما

 یسطح د  یبر رو  یک ی الکتر  هیتخل  نیوجود ندارد بنابرا  کی الکتر  یالکترودها و مانع د  نیب   یشکاف  چیشده است. ه   دهیپوش

  ی به عنوان تابع  یسطح  کیالکتر  یسد د  یها  هیتخل  یتجرب  یابی  مشخصهشود.    یم  دیو در امتداد مرز الکترود تول  کیالکتر

  ت ی و فلوگوپ ت یمسکوو یکای م یورق ها مرها،ی مختلف مانند پل یها کیالکتر یگزارش شده است. د کیالکتر یاز مواد د

قدرت    یدارا  تیفلوگوپ   یکاینشان داد ورق م  جیشدند. نتا  یاب یو ارز  سهیمقا  کسانی ولتاژ و فرکانس    طیبا ضخامت و شرا

به    لنیپروپ  یپل  لن،یات  یپل  د،یکلرا  لین یو  یپل  ت،یمسکوو   یکا ی متر( است. م  یلیبر م   لوولتیک25بالا )  یک یشکست الکتر 

آن ها است.    یریشکل پذ  تی بودن و قابل  ریانعطاف پذ  یریمواد پلم  تیمز  گریقرار دارند. از طرف د  یبعد  گاهیدر جا  بیترت

 نانیقابل اطم  یبه عنوان روش  یسطح  یپلاسما  یساخت دستگاه ها  یمات برا  تی کا فلوگوپی م   یها  کیالکتر  ید  تیدر نها

 گردد. یم یمعرف ریو تکرارپذ


